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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.31, 29.19.33

Тема дисертації:
1. Радiацiйно- i термостимульованi процеси агрегатизацiє дефектiв та видiлення компонент дiелектричних та
напiвпровiдникових кристалiв.

2. Radiation- and thermo-stimulated processes of defects aggregation and emission of dielectric and
semiconductor crystals components.

Реферат:
1. Об'їкт дослiдження: Дiелектричнi та напiвпровiдниковi кристали. Мета дослiдження: Встановлення
закономiрностей процесiв агрегатизацiє радiацiйних дефектiв та видiлення коспонент дослiджуваних
сполук. Методи дослiдження: Оптична спектроскопiя, мас-спектрометрiя, мiкроскопiя, емiсiйно-
модуляцiйна спектроскопiя. Теоретичнi i практичнi результати i новизна: Запропоновано модель радiолiзу
водневовмiсних дiелектричних кристалiв. Встановленi закономiрностi i механiзм видiлення компонент
сполук. Ступiнь впровадження: Результати впровадженi у виробництво запам'ятовуючих електронно-
променевих трубок. Сфера впровадження: Електронне приладобудування. Теорiя процесу радiолiзу
кристалiв.

2. Object of investigations: Dielectric and semiconductor crystals. Aim of investigetions: Study of regularities of
radiation defects aggregation processes and eduction of investigated compound components. Methods: Optical



spectroscopy, mass spectroscopy, microscopy, capasity-modulation spectroscopy. Results: The model of radiolisys
of hydrogenous dielectric crystals was suggested. The regularity and eduction mechanism of compound
components was ascertained. Inculcation: The results are used in the production of electron-beam memory tubes.
Application: The production of electron devices. Theory of crystals radiolysis processes.
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